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Co byste rikali integrovanym obvodim napéje-
nym napétim v rozsahu od tii do osmnacti volti
s odbérem par mikroampérti? K napajeni celého
slozitého obvodu vam potom postaci maly transfor-
matorek s diodou a kondenzatorem. Nemusite se
prilis starat o stabilitu napdjeciho napéti, zvinéni,
rusivé impulsy. Nebo pouzijete 15 volth z napaje-
cich okruhtl operac¢nich zasilovacd, pripadné jedno-
duchym délicem snizite standardni napéti 24 V pro
prumyslova cidla, jejichz Gdaje mate zpracovavat.
Takova plocha baterie by mohla vas obvod napéjet,
dokud by se sama nerozpadla.

To ale neni vSechno. Co tieba vstupni proudy hra-
del mensi nez mikroampér a vystupni kolem mili-
ampéru? Sumova imunita (rozdil mezi maximalnim
napétim pro stav L a minimalnim pro H, tedy v pod-
staté mira necitlivosti na rusivé impulsy) od 3 az do
12 voithi? Pritom moZnost kombinaci s logikou
LS TTL nebo pres budice s TTL? Slysite ten zpév?
To péji 6dy na ocbvody CMOS.

Vsimnéme si obrazku. Srafované plochy na vstupu &i vystupu
schematickeho nacrtu hradla CMOS stanovuji, jake mize byt pro
dany.stav 2 dany proud napéti- Vidime; Ze napriklad pro nasich
oblibenych pét voltl napajecihe napéti hradlo chipe na svem vstu-
pu jako logickau nulu napéti od jednoho voltu do nuly. Stav H oée-
kava mezi ctyfmi a pati volty. (Neptejie se mne, proboha, co je
mezi. V.mapach se tyto oblasti oznacuji HIC SUNT LEONES — zde
1sou lvi. Tuto oblast prosté musi signal prekonat co neirychleji, hra-
nou.) Zvétsime-li napajeci napéti, oblasti se’ posunou a ponékud
roztahnou. Pri maximalnim doporuéeném napéti 15V (ovsem mi-
zeme pouzit | 18 V) je za logickou nulu na vstupu povazovano napé-
ti az do tfi volta. Na vystupu je situace obdobna. Pro vSechna dopo-
rucena napajeci napéti pri malém odbéru (do 1 uA) bude mit logic-
ka nula napeti maximalné sto milivoltl.

Zacneme vystup zatézovat. TESLA zaruduje, Ze napéti vystupu ve
stavu L dosahne hranice 1,5 voltu az pro zatézovaci proudy pres
3 miliampéry (pro napajeni patndcti volty), nebo hranice 05 voltu
pri proudech pres 0,8 mA (napajeni 10 volty) ¢i 0,5 mA (péti volty).
Stavy H jsou bez zatizen| velmi blizké napajecimu napéti. O kolik az
muze napétl na vystupu hradla poklesnout viivem odbéru proudu,
to muzete vidét opét na obrazku. Napriklad pri pétivoltovém napa-
jeni teprve odber 0,25 mA a vice muze zplsobit pokles vystupniho
napeti o pal voltu. Zdaji se vam vystupni proudy malé? Opakuji, Ze
vstupy potrebuji pro svou cinnost mené nez mikroampeér, k buzeni
hiradel LS TTL staéi desitky mikroampéréi. Problémy s buzenim TTL
(ve stavu L musime vstupu odebrat kolem miliampéru) fesime vy-
konowmi hradly CMOS, budiéi. Takove obvody MHB 4049
a MHB 4050 si poradi v'logicke nule i s dvéma miliampeéry. Pro lo-
gickou jednicku mohou , dodat’ minimalné 800 uA. Za doméci (ikol
si projdete minuld povidani o hradlech TTL a LS TTL a spoditejte si,
kolik jich mizeme na vystup budiée pripojit.

Ma COMPLEMENTARY METAL OXID SEMICONDUCTOR tech-
nologie take néjake nevyhody? Musim pfiznat, ze obvody Fady
4XXX jsou velmi pomalé. PFi petivoltovém napajeni zpozd'ujisignal
az skoro o pdl mikrosekundy (jednoducha hradla jako MHB 4001
pod 200'nanosekund). Navic rada 4XXX ma z neznamych divoda
odlisné usporadane wyvody nez fady TTL a LS TTL. Samozrejme, ze
jde pokrok dal a vyrobei jiz vyrabgji CMOS obvody mnohem rych-
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lejsi. Existuje | fada 74CXX, ktera umoziiuje primou nahradu obvo-
di LS TTL ve stejnych plosnych spojich, oviem to vie k nam asi
hned tak nepronikne. Ve svéta se touto technologii vyrabgii i velmi
rychle pameéti (napr. PHILIPS 27C256, paméf EPROM 32 kilobyte
s rychlosti vybaveni pod 170 nanosekund a spotfebou mensi nez
56 miliwat v provezu, pul miliwattu v, klidu" — sovatska étyrista-
nanosekundova RUS s Sestnactindsobné mensi kapacitou ma asi
8% vetsi spotfebu) a vechny oblibené osmi- i Sestnactibitove pro-
cesory. Tyto prvky umoznuji konstrukei vysoce vwkonnych prenos-
nych mikropocitacli s bateriovymi napajenim. Jejich paméti ani
v .klidu" neztraceji infarmace, coz je velmi uziteéné. Stadi jim maly
knoflikovy akumulator nebo dokonee kondenzator. Snad se i my
dockame nastupu obvodi CMOS!
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